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BYV 24/...(R)

BYV 24/...
A K
Schoelle "soft recovery" -
SILIZIUM = GLEICHRICHTERDIODEN
BYV 24/...R
A K
Hichstzulissiger DurchlaBstrom, Mittelwert
Rechteckbetrieb, bei 8. & 103°C Ip av ™ 14 A
Sinushetrieb, bei }E 5 103%c IF AV * 12 A
Hichstzulissige
periodische Spitzensperrspannung Up gy = BOO /1000 VW
Sperrverzligerungszeit 5
beim Umschalten vom :Ir = 10 A auf l.-r:n = 30V t < 1 pe

ABMESSINGEN in mm

GehBuse: JEDEC DO-4
mit Gewinde-
stutzen M5

BYV 24/...1 Katode am Gehliuse )
BYV 24/...R: Anode am GehRuse 3,2 i :

Die Gleichrichterdioden werden
mit Zahnscheibe und Muiter ge-
liefert.

Flir isolierten Einbau stehen
ZubehBirteile 56 262 &4 zur Yer-
fligung.

W TIO0 1

GEWICHT 6 g
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BYV 24/...(R)

SPANNUNGS GRENT WERTE BYV_24/800(R) /1000(R)
Hichstzulissige Gleichsperrspannung: 1} “l = 650 850 v
Hichstzulissige
periodische Scheitelsperrspannung: 'l.'|I WH" 650 B50 v
Hichs tzul issige
periodische Spitzensperrspanoungs lll RH= 800 1000 v
STROMGRENZVERTE
Hichstzulissiger DurchlaBstrom=-Mittelwert
i
Rechteckbetrieb mit \".l. = 0,5, bei '[i b4 1nanu: l:r AV = 14
bei ‘E = 125 C: I.!I AV = 7 A
Sinusbetrieb, bei taﬁ 103°c, Ipaw *® 12 A
bei 8 = 128%cs Ipay °® 7 A
Hichstzul Bssiger
Effektivwert des Durchlalstromes: ‘Ir mMs * 20 A
Héchstzulissiger periodischer Spitzenstrom Ieaw © 120 A
Stolstrom-Greazwert,
50 Hz - Sinus-Halbwelle, bei & = 150°C: I = 120 A
J FEN
Grenzlast - Integral, t = 10 msg IEH - T2 .i.zl
THERMISCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
HBichatzulissige Sperrschichttemperaturs IJ ] 150 “c
Lagerungstemperaturbereich: Is = =BB...+1580 °C
Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Gewindestutzen: .th g - 2,0 KN
gwischen Gewindestutzen und Kihlkdrper,
ohne Wirmeleitpastes R, /K = 0,5 K/
mit Wirmeleitpastes Riw 6/K = 0,3 E/W
Impul s=Wirmewiders tand, tp = 1 msg ?"r.h G - 0,85 K/
Drehmoment=Bereich bei Befestigungs HII s 0,8...1,7 Km
(9...17 kp em)
Max. Bohrungs-Durchmesser im Klhlblech: [ = 6,2 m=

1) aus Grinden thermischer Stabilitét bei R S 8 KNV (bei Gleichspannung)

th U
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BYV 24/...(R)

DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

DurchlaBspannung bei I, = 20 A, & = 25°Cy U < 1,7 W

Sperrstrom bei U und 8 = 125°C1 1 € 1,5 mA

R W M max
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

SperrverzBgerungszeit 5
beim Umschal ten von I'. = 10 A auf l.fl = 30 V

mit -up,-’n = 10 Afps bei 8, = 25%C tor { 1 us

Sperrverzugsladung 5
beim Umschalten von I_ = 2 A auf U, & 30 V
mit -d.Irul’dt = 20 Afus bei 8, = 25“3: Qg £ BOD mnAs

Anderungsgeschwindigkeit des Ausrlumstromes
beim Umschal ten ven II‘ = 2 A auf £ 30V
mit -dlr,l"dt = 2 Afus  bei 8 = 25%C |dIl,«’d1| £ 7T Afps
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BYV 24/...(R)
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BYV 24/...(R)
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